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(54) 实用新型名称

一种 OLED阴极与辅助电极连接结构

(57) 摘要

本实用新型的目的是为了解决引入辅助电极

后的 OLED 屏各行之间存在因辅助电极的引入而

产生的线缺陷的问题，提出了一种 OLED 阴极与辅

助电极连接结构，包括阴极和辅助电极，所述阴极

与辅助电极接触连接，其特征在于，所述阴极和辅

助电极上有连接孔连接。本实用新型的有益效果：

本实用新型的，一种 OLED 阴极与辅助电极连接结

构利用激光对辅助电极和阴极相接触的部分进行

照射至辅助电极的一部分被击穿，所述连接孔可

以使辅助电极更好的和阴极相接触，达到降低接

触电阻值和减小接触电阻阻值差异的目的，使各

行的发光亮度趋于一致，达到改善 OLED 线缺陷的

目的。
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1.一种 OLED阴极与辅助电极连接结构，包括阴极和辅助电极，所述阴极与辅助电极接

触连接，其特征在于，所述阴极和辅助电极上有连接孔连接。 

2.根据权利要求1所述的一种OLED阴极与辅助电极连接结构，其特征在于所述连接孔

是利用激光对辅助电极和阴极相接触的部分进行照射至辅助电极的一部分被击穿，所述连

接孔可以使辅助电极和阴极相接触。 
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一种 OLED 阴极与辅助电极连接结构 

技术领域

[0001] 本实用新型属于 OLED 显示技术领域，具体涉及一种 OLED 电极结构中阴极与辅助

电极的连接结构。 

背景技术

[0002] 在平板显示技术中，有机发光二极管（Organic Light-Emitting Diode，OLED）显

示器以其轻薄、主动发光、快响应速度、广视角、色彩丰富及高亮度、低功耗、耐高低温等众

多优点而被业界公认为是继液晶显示器（LCD）之后的第三代显示技术。主动式OLED（Active 

Matrix OLED，AMOLED）也称为有源矩阵 OLED，AMOLED 因通过在每个像素中集成薄膜晶体

管（TFT）和电容器并由电容器维持电压的方法进行驱动，因而可以实现大尺寸、高分辨率面

板，是当前研究的重点及未来显示技术的发展方向。 

[0003] 在现有的技术中，需要采用低电阻率的辅助电极与阴极连接以降低电极电阻对电

路的影响，通常辅助电极与阴极之间采用直接接触的方式。图 1 所示为现有的阴极与辅助

电极连接结构示意图，图中阴极 1 与辅助电极 2 接触连接。但是，在实际工程中，辅助电极

与阴极间的接触电阻较大，并且各接触电阻阻值均一性较差，结果在改善电极电阻值的同

时造成了 OLED屏各行之间亮度差异较大的问题，形成明显的线性缺陷。 

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是为了解决引入辅助电极后的 OLED 屏各行之间存在因辅助电

极的引入而产生的线缺陷的问题，提出了一种 OLED阴极与辅助电极连接结构。 

[0005] 本实用新型的技术方案为：一种 OLED 阴极与辅助电极连接结构，包括阴极和辅助

电极，所述阴极与辅助电极接触连接，其特征在于，所述阴极和辅助电极上有连接孔连接。 

[0006] 所述连接孔是利用激光对辅助电极和阴极相接触的部分进行照射至辅助电极的

一部分被击穿，所述连接孔可以使辅助电极和阴极相接触。 

[0007] 本实用新型的有益效果：本实用新型的，一种 OLED 阴极与辅助电极连接结构利

用激光对辅助电极和阴极相接触的部分进行照射至辅助电极的一部分被击穿，所述连接孔

可以使辅助电极更好的和阴极相接触，达到降低接触电阻值和减小接触电阻阻值差异的目

的，使各行的发光亮度趋于一致，达到改善 OLED线缺陷的目的。 

附图说明

[0008] 图 1为现有的 OLED阴极与辅助电极连接结构示意图。 

[0009] 图 2为本实用新型的 OLED阴极与辅助电极连接结构示意图。 

具体实施方式

[0010] 下面结合附图和具体的实施例对本实用新型作进一步的阐述。 

[0011] 本方案的目的是改善带辅助电极的 OLED 显示屏因辅助电极的引入造成的显示线
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缺陷的问题。 

[0012] 如图 2 所示，本实施例的一种 OLED 阴极与辅助电极连接结构，包括阴极和辅助电

极，所述阴极与辅助电极接触连接，所述阴极和辅助电极上有连接孔连接。 

[0013] 所述连接孔是利用激光对辅助电极和阴极相接触的部分进行照射至辅助电极的

一部分被击穿，所述连接孔可以使辅助电极更好的和阴极相接触。 

[0014] 如图 2所示， 

[0015] 一种 OLED阴极与辅助电极连接结构，包括阴极 3和辅助电极 4，所述阴极 3和辅助

电极 4 接触连接。在阴极 3 与辅助电极 4 的连接区域，利用激光对辅助电极和阴极相接触

的部分进行照射至辅助电极的一部分被击穿以形成连接孔 5，所述连接孔 5 可以使辅助电

极更好的和阴极相接触，达到降低接触电阻值和减小接触电阻阻值差异的目的，使各行的

发光亮度趋于一致，达到改善 OLED线缺陷的目的。 

[0016] 本领域的普通技术人员将会意识到，这里所述的实施例是为了帮助读者理解本实

用新型的原理，应被理解为本实用新型的保护范围并不局限于这样的特别陈述和实施例。

本领域的普通技术人员可以根据本实用新型公开的这些技术启示做出各种不脱离本实用

新型实质的其它各种具体变形和组合，这些变形和组合仍然在本实用新型的保护范围内。 
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图 1

图 2
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